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26#de#Octubre#del#2015! Examen'parcial! Curso&2015/2016!
!
GRUPO! Nº! APELLIDOS,*NOMBRE! NOTA!

!

EJERCICIO!1:"(3!PUNTOS)(!
En#el#siguiente#circuito,#en#el#que#inicialmente#RE=0::!

!
!
Se#pide:!

1) (1"PUNTO)!Obtener'el'punto'de'trabajo'(IB,"IC,"VCE)!!
!

2) (1.5!PUNTOS)!Calcular'el#valor#mínimo%de%RE!que$garantiza$que$el$transistor(funciona(en(la(
zona%activa.!

!
3) (0.5%PUNTOS)!Para$los$valores$del$apartado$anterior,$obtener'el'nuevo'punto'de'trabajo.!

! !

Tecnolog´ıa Electr´onica

Examen de teor´ıa
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NOMBRE GRUPO

Instrucciones
‚ El examen consta de 5 ejercicios y dura 2 horas. ‚ No se permiten hojas sueltas.
‚ Solo se evalúa lo escrito a boĺıgrafo. ‚ No se permiten preguntas.
‚ Es obligatorio entregar todas las hojas utilizadas.

1. (3 ptos.) En el siguiente circuito, en el que inicialmente RE “ 0:
Use los siguientes valores: — “ 20, VBE “ 0,6 V, VCEsat “ 0,2 V, VCC “ 20 V, RB1 “ 10 k⌦, RB2 “ 10 k⌦,
RC “ 30 k⌦.
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VCC
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a) (1 pto.) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC , y VCE ).
b) (1,5 ptos.) Calcule el valor ḿınimo de RE que garantiza que el transistor funciona en la zona activa.
c) (0,5 ptos.) Para los valores del apartado anterior, obtenga el nuevo punto de trabajo.
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!
EJERCICIO!2:"(2!PUNTOS)(!
En#el#siguiente#circuito:!

!
!
Se#pide:!

1) (1"PUNTO)!Obtener'el'punto'de'trabajo'(IB,"IC,"VCE)!!
!

2) (1#PUNTO)!Determinar)las)corrientes)que)circulan)por)las)resistencias)RQ"(IRQ)!y"RE!(IRE).!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !
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2. (2 ptos.) En el siguiente circuito:
Use los siguientes valores: — “ 20, VBE “ 0,6 V, VCEsat “ 0,2 V, VCC “ 20 V, RB1 “ 10 k⌦, RB2 “ 10 k⌦,
RQ “ 30 k⌦, RE “ 10 k⌦.

RE

VCC

RB1

RQ

RB2

a) (1 pto.) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC , y VCE ).
b) (1 pto.) Determine las corrientes que ciruclan por las resistencias RQ (IRQ) y RE (IRE ).
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!
GRUPO! Nº! APELLIDOS,*NOMBRE! NOTA!

!

EJERCICIO!3:"(2!PUNTOS)(!
Se# dispone# del" circuito" mostrado" en" la" figura," donde" el" JFET" tiene" la" curva" característica) de) la)
derecha,"y"donde"se"toman"los"siguientes"valores:!
V1=10V,&V2=3V,"R1=1K!
!

! !
!

Ayuda:"!! = !!"" ∙ 1 − !!"
!!"!!""

!
!!

!
Se#pide:!

1) (1"PUNTO)!Calcular'el'punto'de'trabajo'Q'='('VGS,"ID).!!
!

2) (1#PUNTO)!Calcular'VDS,"VD,VG,VS.!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
EJERCICIO!4:"(3!PUNTOS)(!
Se# dispone# del# circuito# mostrado# en# la# figura,# donde# el# JFET# tiene# la# curva# característica) de) la)
derecha,(y(donde(se(toman(los(siguientes(valores:!
V1="12V,%R1=1K!
!

!
!

!

Ayuda:'!! = !!"" ∙ 1 − !!"
!!"!!""

!
!

!
Se#pide:!

1) (2!PUNTOS)!Calcular'el'punto'de'trabajo'Q'='('VGS,"ID)."!
!

2) (1#PUNTO)!Calcular'VG!,"VS.!
! !
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